| moduli fotovoltaici Conergy serie P offrono un alto livello di performance del modulo ad un interessante rapporto
presto/prestazioni. Essi sono dotati di celle efficienti e hanno dimostrato il loro valore in applicazioni pratiche nel corso degli
anni. Sono caratterizzati da rese elevate e da una lunga durata. La loro produzione é certificata in conformita con le norme
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e soddisfa gli elevati standard di qualita Conergy.
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“ Celle solari di silicio monocristallino

Le celle solari in silicio monocristallino, anche chiamato silicio cristallino singolo (sc-Si), sono
facilmente riconoscibili da un aspetto e colorazione esterna uniformi, che indica la alta

purezza del silicio. Le celle monocristalline sono fatte di wafer di silicio, che viene forniti in
cilindri. Un wafer & una sottile fetta di materiale
yf‘ B semiconduttore, come ad esempio un cristallo di silicio, g
| sulla quale vengono costruiti circuiti integrati attraverso 1

drogaggi (con diffusione o impiantazione ionica), la ../ /
deposizione di sottili strati di vari materiali, conduttori, ' ‘
semiconduttori o isolanti, e la loro incisione

41560 #2010 eromg fotolitografica. Per ottimizzare le prestazioni e ridurre i
s costi di un singolo pannello solare, dai wafer cilindrici

viene eliminato un pezzo dai loro bordi quadrati,
causando il caratteristico aspetto.

// i = Vantaggi
, : - = Poiché i pannelli solari monocristallini annoverano il piu alto grado di purezza del silicio in essi contenuto sono anche i

piu efficienti. |l tasso di rendimento (la quantita di energia sotto forma di luce solare che viene convertita in energia
elettrica), di solito si aggira intorno al 12-19 per cento.

Fase d'accrescimento

L 40.03

= Un altro modo di dire “ad alta efficienza” & “spazio-efficienti”. Poiché i pannelli monocristallini hanno la piu elevata
/ potenza di produzione, richiedono anche una minore quantita di spazio per ottenere una capacita desiderata rispetto
o agli altri tipi. | pannelli in silicio monocristallino hanno di solito tra le 60 e 72 celle fotovoltaiche, I'equivalente di una
H potenza di 120-300 Wp (watt di picco).
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NUMERO DI PANNELLI: 660 Rendimento di FV in rete . Inoltre tendono a durare piu a lungo e la maggior parte dei produttori da una garanzia di 25 anni su di loro.
= F)MGIS stims dilgepefazions alattioiia sckare S — S . Di solito funzionano meglio di un pannello solare policristallino classificato nella stessa categoria a condizioni di
= e o e s crenr : minor intensita solare e a temperature inferiori.
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= T e . polacco Jan Czochralski, che lo sviluppd nel 1916 mentre stava studiando la cristallizzazione dei metalli . A causa della
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Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)

. | pannelli monocristallini sono piu efficienti durante la stagione fredda, ma quando la temperatura aumenta, il
tasso di conversione elettrica diminuisce.
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